CARACTERISTIQUES DES LAMPES RIMLOCK

Diode-penthode a pente var.

Dét. et ampl. HF., MF. et B.F.

EAF 42
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SUPPORT VYU
COTE SOUDURES
CAPACITES
Elément penthode
Cgl = 45 pF
a = 5.1 pF
Caa < 0,002 pF
Cglf < 0.05 pF

Elément dioae

22 max

Entre éléments

C(] £ < 0.02 pF s Cd g1 < 0.00 15 pF
Cox = 3.8 pF Caa < 0,15 pF
UTILISATION

Amplificatrice H.F. ou M.F.
Tension anodique .................... 250 \4
Tension de grille 3 ................ .. (1} v
Résistance de grille 2 .............. 110 kQ
Résistance de cathode .............. 310 Q
Tension de grille 1 .................. —2 —43 \ 4
Tension de grille 2 .................. 85 —_ \4
Coarant d’anode .................... 5 — mA
Courant d’éeran ...................... 1,5 — mA
POnte ...ttt 2 0,02 mA/V
Résistance interne .................. 1,4 >10 MQ
Résistance équivalente de bruit ...... 1,5 — kQ
Amplificatrice B.F.

En penthode (1" exemple)
Tension anodique .................... 250 v
Résistance d’anode .................. 220 kQ
Résistance de grille 2 .............. 820 kQ
Résistance de cathode .............. 1,5 kQ
Tension de polarisation .............. [1] —20¢ v
Courant d’anode .................... 0,80 0,31 mA
Courant d’éeran ...............oooennn 0,26 0,11 mA
Gain ... 120 11
Distorsion pour sortie = 3 V eff 0,9 1,8 %
Distorsion pour sortie = 5 V eff 1 27T %
Distorsion pour sortie = 8 V eff 1,2 55 %

- FILAMENT
Tension 63 V
Courant 02 A

UTILISATION (Suite)
En penthode (2¢ exemple)

Tension anodique .................... 250 .V
Résistance d’anode .................. 100 kQ
Résistance d’écran .................. 390 kQ
Résistance de cathode .............. 680 Q
Tension de polarisation ............ [} —20 \4
Courant d’anode .................... 1,562 0,52 mA
Courant d’écran ..................... . 0,53 0,17 mA
GRIN  cocesiisiisinan et aT e an e 100 9 :
Distorsion pour sortie = 3 V eff 0,8 1,8 9
Distorsion pour sortie = 5 V eff 0,9 3 %
Distorsion pour sortie = 8 V eff 1 6 %
En triode (I¢" exemple)
Tension anodique .................... 250 A\
Résistance d’anode et grille 2 ...... 100 kQ
Résistance de cathode .............. 680 Q
. e
Tension de polarisation ............ (] —20 A\
Courant d’anode .................... 2 0,68 mA
Galn  .oocininein e s ias 68 e s B s e s 15 4
Distorsion pour sortie = 3 V eff . 0,9 1L,2 %
Distorsion pour sortie = 5 V eff . 1,1 1,797 9%
. Distorsion pour sortie = 8 V eff . 1,2 26 %
En triode (2¢ exemple)
Tension anodique .................... 250 v
Résistance d’anode et grille 2 ...... ” 50 kQ
. Résistance de cathode .............. 390 Q
Tension de polarisation ............ 0 —20 v
Courant d’anode .................... 3,8 1 mA
L 14 4
Distorsion pour sortie = 3 V eff 0,7 14 %
Distorsion pour sortie = 5 V eff 0,9 2,2 %
Distorsion pour sortie = 8 V eff 1,1 34 %
LIMITES
Elément penthode
Tension maximum sur P’anode, a froid .... 550 v
Tension maximum d’anode ................ 300 A\’
Dissipation maximum d’anode ............ 2 W
Tension maximum sur la grille 2, a froid .. 550 v
—pour I, < 25 mA .................... 300 \4
—pour I, = 5 mA .......... ... 125 A\
Dissipation maximum de grille 2 .......... 0,3 W
Courant maximum de cathode .............. 10 mA
Tension max. de grille 1 (I;; = 0,3 yA) .... —13 V
Résistance maximum de grille 1 .......... 3 MQ
Résistance maximum de grille 3 ............ 3 MQ
Elément diode
Tension maximum de créte ................ 200
Courant maximum .................c.counn.n 0,8 mA
Tension max. de diode (I = 0,3 pgA) ...... —1,3 V .
Tension maximum filament-cathode ...... 100 v
20 kQ

Résistance maximum filament-cathode
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